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【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   7/004    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/38     (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/039    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/11     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ   7/004   ５０１　
   Ｇ０３Ｆ   7/38    ５０１　
   Ｇ０３Ｆ   7/039   ６０１　
   Ｇ０３Ｆ   7/11    ５０１　
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５０２Ｒ
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１５Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成23年3月29日(2011.3.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）（ｉ）１以上のフォト酸不安定基を含む１以上の樹脂、
　（ｉｉ）光活性成分、および
　（ｉｉｉ）ａ）１以上のフォト酸不安定基を含み、かつｂ）該（ｉ）の１以上の樹脂と
実質的に非混和性であるフッ素化された１以上の樹脂またはＳｉ置換を有する１以上の樹
脂を含むフォトレジスト組成物の層を、基体上に適用する工程、および
（ｂ）フォトレジスト組成物を活性化する放射線に該適用されたフォトレジスト層を液浸
露光する工程を含む、フォトレジスト組成物を処理する方法。
【請求項２】
　フォトレジスト組成物が（ｉｉｉ）のフッ素化された１以上の樹脂を含む、請求項１記
載の方法。
【請求項３】
　（ｉｉｉ）のフッ素化された１以上の樹脂が粒子である、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　（ｉｉｉ）のフッ素化された１以上の樹脂が、塩基水溶液可溶性基を含む、請求項２記
載の方法。
【請求項５】
　（ｉｉｉ）のフッ素化された１以上の樹脂がＳｉ置換を含む、請求項２記載の方法。
【請求項６】
　（ｉｉｉ）のフッ素化された１以上の樹脂が、フォト酸不安定アセタール基を含む、請
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求項２記載の方法。
【請求項７】
　（ｉｉｉ）のフッ素化された１以上の樹脂が、フォト酸不安定エステル基を含む、請求
項２記載の方法。
【請求項８】
　フォトレジスト組成物がフルオロアルコール基を含む化合物を含む、請求項１記載の方
法。
【請求項９】
　フォトレジスト組成物が、ヘキサフルオロアルコール部分を含む化合物を含む、請求項
１記載の方法。
【請求項１０】
　フォトレジスト層を、フォトレジスト組成物を活性化する１９３ｎｍの波長を有する放
射線に露光する、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　（ｉｉｉ）のフッ素化された１以上の樹脂またはＳｉ置換を有する１以上の樹脂が、（
ｉ）の１以上の樹脂よりも低い表面エネルギーおよび／または小さな流体力学的体積を有
する、請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　スピンコートされた層として適用されたフォトレジスト組成物が、７０度を越える後退
水接触角をもたらす請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　（ｉｉｉ）のフッ素化された１以上の樹脂またはＳｉ置換を有する１以上の樹脂が、（
ｉ）の１以上の樹脂よりも小さな流体力学的体積を有する、請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　（ｉｉｉ）のフッ素化された１以上の樹脂がフルオロアルコール基を含む、請求項２記
載の方法。
【請求項１５】
　（ｉｉｉ）のフッ素化された１以上の樹脂またはＳｉ置換を有する１以上の樹脂が、フ
ォトレジスト組成物中に、流体フォトレジスト組成物の合計重量基準で０．１～２０重量
％で存在する、請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　（ｉｉｉ）のフッ素化された１以上の樹脂またはＳｉ置換を有する１以上の樹脂が、フ
ォトレジスト組成物中に、フォトレジスト組成物の合計固形分に対し１重量％まで存在す
る、請求項１記載の方法。
【請求項１７】
　（ｉｉｉ）のフッ素化された１以上の樹脂またはＳｉ置換を有する１以上の樹脂が、フ
ォトレジスト組成物中に、フォトレジスト組成物の合計固形分に対し２重量％まで存在す
る、請求項１記載の方法。
【請求項１８】
　フォトレジスト組成物が（ｉｉｉ）のＳｉ置換を有する１以上の樹脂を含む、請求項１
記載の方法。
【請求項１９】
　（ｉｉｉ）のフッ素化された１以上の樹脂またはＳｉ置換を有する１以上の樹脂が、フ
ォトレジスト組成物中に、フォトレジスト組成物の合計固形分に対し１重量％～３重量％
存在する、請求項１記載の方法。
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